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前言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由蒙草生态环境（集团）股份有限公司提出。
本文件由内蒙古自治区标准化协会归口。
本文件起草单位：蒙草生态环境（集团）股份有限公司、内蒙古农业大学、内蒙古蒙草草业科技有限公司、内蒙古自治区农牧业技术推广中心、内蒙古花卉协会、内蒙古草业技术创新中心有限公司、内蒙古医科大学。
本文件主要起草人：赵韦、荆莹、花梅、张文彪、刘思泱、王召明、任晓敏、吕艳芳、郝治满、陈壮玲、刘颖、石文文、张欣、张继安、杨海燕、石研、曹阳、王聪、姜超、王思明、淡照晶、张红红、尤新利、李晶晶、淡亮晶、张建丽、蔚云飞、丁雪琴、孙轶萱、张尚雄、辛宇、闫皓冉、赵浩丞、彭凌晨、罗安、陈瑞涵、牛蕴澎、周颖、巩青、张亦芃、苑榕、刘若男、多姝玮。






























范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26986531]本文件规定了泡囊草组织培养技术的外植体灭菌、愈伤诱导、分化培养、生根培养和组培苗移栽。
本文件适用于泡囊草组织培养技术。
规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
术语和定义  
本文件没有需要界定的术语和定义。
外植体灭菌
外植体选择
选取泡囊草当年生、健壮的枝条为外植体。
外植体大小
用解剖刀将外植体切成5 mm的茎段。
外植体消毒
用中性洗涤剂洗涤外植体茎段10 min洗掉表面污渍后，自来水流水冲洗20 min，滤纸吸干水分后置于超净工作台灭菌，用质量分数为0.1%升汞进行消毒处理2 min～3 min,无菌水冲洗3次～5次。
愈伤诱导
培养方法
在超净工作台，将灭菌好的外植体茎段接种到初代诱导培养基上，诱导愈伤。
培养基
MS + IBA 1.0 mg/L + KT 0.2 mg/L + 27 g蔗糖 + 7 g琼脂。
培养条件
培养室温度为20 ℃～28 ℃,光照12 h～14 h,光照强度2000 lx～2500 lx。
培养时间
10 d～20 d。
分化培养
培养方法
以诱导培养获得的愈伤组织为材料，切成直径约5 mm的块，进行分化培养。
培养基
MS + IBA 0.5 mg/L + KT 0.5 mg/L + 30 g蔗糖 + 7 g琼脂。
培养条件
[bookmark: _Hlk217900662]培养室温度为20 ℃～28 ℃，光照12 h～14 h，光照强度2000 lx～2500 lx。
培养时间
25 d～40 d。
生根培养
培养方法
将不定芽自基部切下，接种到生根培养基上培养，至幼根伸长至2 cm～3 cm。
培养基
1/2 MS +  IBA 0.25 mg/L  + 30 g蔗糖 + 7 g琼脂。
培养条件
培养室温度为20 ℃～28 ℃,光照12 h～14 h,光照强度2000 lx～2500 lx。
培养时间
20 d～35 d。
组培苗移栽
组培苗出苗规格
根长2 cm～3 cm的组培苗。
炼苗 
室温下炼苗2 d～3 d后，除去培养瓶的封口膜，在培养瓶内添加8 ml水继续炼苗3 d～5 d。
基质
草炭土:珍珠岩质量比为2:1。
移栽
取出组培苗，洗去根上附着的多余培养基，用稀释10倍的多菌灵溶液浸泡8 min～10 min,移栽到含水量约为70%的基质中。
移栽后管理
用塑料薄膜覆盖保湿，14 d～15 d后移栽到大田即可。及时除草、松土1次～2次。
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